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= Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches

¥ Min Max Min Max
A 1.350 1.750 0.053 0.069
Al 0.050 0.150 0.004 0.010
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0.020
[ 0.170 0.250 0.006 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.200
D1 3.202 3.402 0.126 0.134
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1 5.800 6.200 0.228 0.244
E2 2.313 2.513 0.091 0.099
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
[S] 0° g’ 0° 9’

Notes:

(1) FBARI#HAZXK

(2) &%EJEDEC MO-187#r/E




	5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
	概要
	特点
	应用
	描述
	充电过程
	保护功能
	自适应输入电流限制功能
	充电LED指示
	自适应环路输入电压的计算
	PROG端电阻的计算
	VIN端输入电容的选择
	升压输出端电容的选择
	电感的选择
	典型应用电路
	引脚定义
	框图
	极限参数值
	正常工作范围
	热效应
	ESD
	电气参数（除特殊说明外，VIN=5V,RPROG=6.8K,L=2.2uH）




